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摘要(译)

本申请公开了一种与子像素电路相关联的校准装置，源电极驱动电路，
以及用于补偿施加到与数据线和感测线相关联的子像素电路的数据线的
数据电压的方法。校准装置包括：电容测量电路，用于输出与感测线相
关的电容测量电压;电荷感测电路，用于在数据线被施加参考数据电压时
感测感测线上的充电电压;以及参数校准器，基于电容测量电压，参考数
据电压和充电电压计算子像素电路中的驱动晶体管的参数，并且被配置
为确定用于源电极驱动电路的驱动晶体管的电参数漂移以确定补偿数据
电压用于补偿由于电参数漂移引起的亮度不均匀性。
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